






























专利名称(译) 无源矩阵有机发光二极管显示装置
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摘要(译)

无源矩阵有机发光二极管显示装置包括多个垂直有机发光晶体管，每个
晶体管具有第一集电极，第一栅极/基极和第一发射极。其中，第一集电
极电连接并平行排列形成多个第一扫描单元，第一栅极/底座电连接并平
行排列形成多个第二扫描单元，而第一发射极集成为一个共同的电极，
其中第一扫描单元和第二扫描单元垂直交叉。通过将垂直晶体管垂直组
合到有机发光二极管上以驱动有机发光二极管，有源发光二极管显示装
置的有效区域和亮度得到增强，因此有机发光二极管显示装置的每个像
素单元的孔径比增大。增加了发光二极管显示装置。
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